Compuizr und Intzrnet
SIM Kontakt-Felder

STANDARD
SIM
Micro SIM
Nano SIM

MICRO eSIM

SIM

NANO_____ MFF2 4FF 3FF 2FF
SIM

w
I/O
Vpp (Se transmiten

(voltaje para programacion, ya
no se usa)

comandos entre la SIM
y el smartphone)

GND
(Tierra)
Kontakte
Auxiliar
o ush
(Opcionales)
Vcc
(Voltaje
3-5V)
Rese Reloj
(Reinicia el (senal de reloj
chip para que sincroniza
iniciar comunicacién) transferencia de
datos)
Beschreibung

Die acht Kontaktfelder dienen der Zuflihrung der Versorgungsspannung, der Masse, dem Taktsignal und dem Reset sowie der
Datenlbertragung und der Programmierspannung. Diese wird durch Spannungsvervielfachung aus der
Versorgungsspannung gewonnen. Dadurch kénnen Angriffe verhindert werden, bei denen der Schreibvorgang durch eine
Anderung der Programmierspannung manipuliert wird.

Die Versorgungsspannung selbst ist in Klassen eingeteilt. Friher lag sie bei 5 V, entsprechend Class A; sie wurde auf 3V,
Class B und spéter auf 1,8 V, Class C abgesenkt. Eine weitere Senkung auf 1,2 V ist in Vorbereitung.




Die maximale Stromstérke betréagt 10 mA.
Das Taktsignal wird extern zugeftihrt und liegt zwischen 1 MHz und 8 MHz.

Intern arbeiten manche Smartcards mit Taktraten von bis zu 15 MHz. Die Asynchron-Ubertragung findet im Halbduplex mit
einer Datenrate von 9.600 Baud oder mit einem festen Teilerverhéltnis des Systemtaktes statt.

Smartcards werden vornehmlich in den Bereichen E-Business und E-Commerce eingesetzt. Dartber hinaus kdnnen sie
Funktionen der Authentifizierung und der Autorisierung erfullen und damit den Zugang zu Automaten, Rechnern und
Kommunikationseinrichtungen schaffen, so beispielsweise als Identifizierungskarte im Internet. Sie kdnnen als RSA-Karte flr
die Erstellung digitaler Unterschriften oder als SIM-Karte fir GSM-Handys eingesetzt werden.

Der Begriff Smartcard ist ein eingetragenes Warenzeichen der kanadischen Firma Groupmark.
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